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فهرست مطالب جلسه دوم

CMOSفناوری

p-well(چاهp)

n-well(چاهn)

BiCMOSتکنولوژی 

MOSبررسی خواص الکتریکی 



VLSI CMOSفناوری مقدمه ای بر تکنولوژی مدارهای مجتمع
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VLSI p-well(چاهp)
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VLSI
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p-wellمعکوس کننده با فرایند 



VLSI
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n-well(چاهn)



VLSI
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VLSI n-wellمعکوس کننده با فرایند 



VLSIVLSI
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VLSI فرایند وان دوقلو 

چاهبستهایندرونوشودمیآغازnنوعناخالصیباایمادهجنسازایبستهبافراینداین

nوpشودمیحفظنیزترانزیستورهاکارهایروشاینبا.شودمیایجاد.



VLSI
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BiCMOSتکنولوژی 



VLSI
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و مدارات دو قطبیCMOSای میان مشخصات مدارات مقایسه

تکنولوژی دو قطبیCMOSتکنولوژی 
توان مصرفی بالاتوان مصرفی پایین

امپدانس ورودی پایینامپدانس ورودی بالا

جریان تحریک بالاجریان تحریک پایین

ولتاژآستانه غیرقابل تنظیمولتاژآستانه قابل تنظیم

حاشیه نویز پایینحاشیه نویز بالا

تراکم دسته بندی بالاتراکم دسته بندی بالا

کلا یک جهته می باشدتوانایی دوجهته بودن



VLSI
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VLSIترانزیستور معمولی 

NMOSترانزیستور 



VLSI
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 MOSبررسی خواص الکتریکی 

بایستی،MOSتکنولوژیبامدارهاییصحیحعملکردموثرطوربهطراحیانجامبرای
.باشیمداشتهآنهاالکتریکیخواصازصحیحیدرک

و Idsروابط میان  Vds

یکرویبرولتاژیکازاستفادهازMOSترانزیستورکلیمفهوم

-میشینادرینوسورسبینکانالدرالکتریکیبارالقاجهتگیت

ناشیکیالکتریمیدانتاثیرتحتمیتواندالکتریکیباراین،شود

.کندحرکتدرینبهسورساز،سورسودرینبین،Vdsولتاژاز



VLSI
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VLSI  MOSبررسی خواص الکتریکی 



VLSI

14/15

VLSI  MOSبررسی خواص الکتریکی 



كان و تازگي باشد زندگي بايست سرشار از ت
بپذيردزندگي بايست  در پيچ و خم راهش ز الوان حوادث رنگ

اندزندگي بايست يك دم يك  نفس هم ز جنبش وا نم
گر چه اين جنبش براي مقصدي بيهوده  باشد  

شاد و پیروز باشید
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